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PH. 16834 Div.

MEMORIA DESCRIPTIVA
que se presenta para unir a la solicitud
de
PATENTE DE INVENCTION
formulada el 2 de Mayo de 1962, con el num. 276.939
en
ESPANA
por VEINTE afos
a nombre de N.V. PHILIPS "GIOEIIAMPENEABHIEKEN, entidad ho-
landesa, establecida en Emmasingel 29, Bindhoven, Holanda,
por:

"DISPOSITIVO DE CAPACITOR ARROLLADO™

La presente invencion se refiere a un matodo de pro-
duccioén de un capacitor electrolitico s6lido que posee un
anodo de aluminio, que contiene como electrélito, una subs-
tancia semiconductora sélida y al capacitor asi obtenido.

Es conocido un matodo para la fabricacidén de un capa-
oitor electrolitico s6lido, en que un cuerpo de metal de
valvula es provisto, por oxidacidon anddica, de una capa de
oxido dielactrico (formacién), siendo mojado el cuerpo anoé-
dico e.si obtenido con una solucidén o una suspensién de una

sal de un &acido que contiene oxigeno, siendo convertida es-
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ta sal por calentamiento por pirdélisis en un 6xido semi-
conductor, siendo calentado luego el cuerpo anodico hume-
decido, mientras que la foimacién el mojado y la pirdoli-
sis son repetidos por lo menos una vez, despuas de lo cual
el cuerpo anédico nuevamente es sometido a la formacién y
finalmente el cuerpo es cubierto con una capa de material
conductor y una envoltura y es provisto de alambres de su-
ministro. En este matodo conocido es aconsejable secar len-
tamente el cuerpo andédico humedecido con la solucién o la
suspension y de calentarlo luego a una temperatura aproxi-
mada de 400se.

Se conoce tamblan un capacitor electrolitico con un
anodo de aluminio, que consiste en una lamina de aluminio
oxidada anodicamente. Esta lamina se oubre con una capa de
un oxido metalico semiconductor, la oual es capaz de ser
convelida en un Oxido semiconductor por pirélisis, siendo
calentada rapidamente a una temperatura elevada despuas de
cada itumedecimiento. Sobre este recubrimiento se dispone
un contraelectrodo en forma de recubrimiento, el cual debe
asegurar un buen contacto eléctrico con la capa de 6xido se-
miconductor. Este recubrimiento puede ser, por ejemplo, de
grafito o de plata. Sobre este recubrimiento se aplica, de
nuevo, una capa de lamina de estafio y sobre &sta, finalmen-
te, una lamina de cobre a la cual se ha fijado un alambre
de conexidon. Esta construccidén es necesaria por razones de
resistividad mecanica y quimica; sin embargo, desde un pun-
to de vista tecnoldégico, resulta pooo atrayente. La lamina
debe ser impregnada un gran numero de veces, seguida cada
vez per calentamiento, con el fin de obtener una capa semi-

Tt
o "\
conductora de suficiente espesor. La manufactura de los ca<-
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pacitores es laboriosa y el mismo‘ capacitor no es convenien~
te en lo que se refiere a sus dimensiones.

Ia invencién proporciona un capacitor que puede ser
mamufacturado de una manera menos complioada, ¥y el cual es
més asrayente en cusnto a dimensiones, exaibiendo un favora-
ble valor de capacitencia por unidaed de volumen, y teniendo
un valor prdacticamente permisible de la resistencia en ge~
rie y de la corrier;te de fuga. ‘

De acuerdo con la invencién‘, un capacitor camprende
wne lémina de aluminio formada; la cusl estd arrollada con
interposicién de un material separador, Junto con una se-
gunda lénine de metal ataceda o no atacada, siendo el mate-
riel separador el soporte del éxido semiconductor obtenido
por pirdlisis de una sal adecuada. _

El neterial éeparador debe consistir en material re-
fracterio con vistas a la temperatura requerida para la pi-
rélis:;s; De acuerdo con un perfeccionamiento posterior de
la invencidn es preferible utilizar tejido de vidrio.

Ie aplicacién de 1a capa de Sxido semiconductor puede
tener lugar de a.cuerdb cdn ol método conocido por pirélisis
répigle._de la sal correspondiente de metal deseomponible; o]
puede ser ejectuada por e"l‘mé'bodo expuesto en la sollioitud
de Patente espafiola 2;3.435; por pirélisis bajo presidén re-
ducids, .

la presente invencién se describird a continuscidén més
detalladamente con referencia & una realizacién de la mis-
éo .

Iiras formadas de l4minas de sluminio de un tamafio de
46 x 10 mm. y con un espesor de 80 micras son soldadas a wn
elambre de suministro de corriente de eluminio ¥y arrollsdas
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cada vna con una lémine no formade provista de wn a.le.mbre

de suministro de corriente ¥y wna tira intermedia de tejido
de vic¢rio para obtener "rollos". Estos rolles son impregne-
dos ern vac{o con una solucién de nitreto de menganeso -
(Mn(N(ré)ztl-HzO) en su propia agua oristalina. Iuego 1os ro-
llos impregnados son secados a una presién de 0,2 mm. Hg.

& una temperatura inicial de 502C que lentemente es elevada
8 100%C toméndose la precaucién'neoesaria para que el liqui-
do no'sea calenta@o en ekceso por encima de su puntoc de ebu-
1licién, Una vez qus los rollos se hayan secado completamen~
te ol egua orisf_calina siendo as{ campletamente expulsada;
los rcllos son calentados a una temperatura de 2502C & 3002C.
I;os cepacitores asi obtenidos tienen une capacitanc}ia de ’
23 m:l.c'-rofa.rad; una resistencia serie de 100 Olm y una co-
rriente de escape (& wna tensién aprox:l.mada de 6 V) de 50
microempere. Une vez que este prooeso haya sido repetido

una vez, se mide un valor de capacitancia de 27 microfarad,
wa resistencia serie de 10 _Ohn_1 y une corriente de escape

de 200 mioroempere. Iuego el rolio es someti@o a formacidén
durgg1:e_'_24 horas a una tengidn de _6;4,V. Ia capacitancia del
rollo llega entonces &l valor de 25 microfarad, la resis-
tencic serie es 10 Ohm y la corriente de escape de 20 micro-
ampere. _ -

Con los capacitores de aluminio. convencionales que con-
tienen un electrolito liquido; la corriente de escape pro-
media es tembién iguel a aprozimademente 20 microsmpere.

El rollo asi obtenido es insertado en un tubo de alu~
minio y sgllq.db_cpx; cera fundidae |

Si se febrica un rdllo de la misma manera pero secan-

do el rollo impregnado & una presién inferior & la atmésfe~
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rica los valores de capacitancia, de la resistencia serie
y de la corriente de escape son 15 microfarad, 260 Ohm y
700 microampere, respectivamente, si la impregnacion, el
proceso de secado y la pirolisis son llevados a cabo una
sola vez. Si el cuerpo es sometido entonces a formacién du-
rante 24 horas, estos valores son 5 microfarad, 1000 Ohm y
700 microampere, respectivamente. Si el proceso en su tota-
lidad es repetido una sola vez, se encunetra que el rollo
ha sido fuertemente atacado. Se mide un valor de capacitan-
cia mvy elevado, lo que indica una destruccion de la peli-
cula ce 6xido dieléctrico.

La figura que se acompafia ilustra en un grafico el cur-
so de la impedancia (Z2) en Ohm, medida con 100 kc/s, en fun-
ciéon ce la temperatura (T) en grados centigrados desde -80RC
hasta + 60SC. La curva 1 es valida para el oapacitor de alu-
minio precedentemente mencionado, la curva 2 a un capacitor
de electrolito liquido convencional con una lamina del mis-
mo tamafio y que contiene un electrolito convencional.

Esta solicitud que corresponde a la presentada en
Holanda, el 9 de Enero de 1961, bajo el nam. 259.874, se
acoge a los beneficios del articulo 51 del vigente Estatu-

to sobre Propiedad Industrial.

- NOTA -

Los puntos de invencidn propia y nueva que se presen-
tan para que sean objeto de esta solicitud de Patente de In-

vencion en Espafia, por VEINTE afios, son los siguientes:

IR.— Dispositivo de capacitor arrollado, que consis-
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te de una lamina de aluminio formada, que esta arrollada
con la interposiciéon de un material separador juntamente
con una segunda lamina metalica, caracterizado por el he-
cho de que el material separador es el soporte de un 6xido
semiconductor obtenido por pirdlisis de una sal adecuada.

2s.- Dispositivo de capacitor arrollado de acuerdo
con la reivindicacién 1, caracterizado por el hecho de que
el material separador consiste de un tejido de vidrio.

32 .- Dispositivo de capacitor arrollado.

Tal y como se ha descrito en la memoria que antecede,
representado en el dibujo que se aocmpafia y con los fines
que so han especificado.

Esta memoria consta da seis hojas escritas a maquina

por una sola cara.
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